FATN
UFSCar

ERRATA A ATA REFERENTE AO CRONOGRAMA NO AMBITO DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA DE EMPREGADOQOS SOB O REGIME CELETISTA N°003/2023

A FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO, FAI-UFSCar, fundacio de direito privado, sem
fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o numero 66.991.647/0001-30,
com Inscricdo Estadual sob o nimero 637.148.460.118, com sede no campus da
Universidade Federal de S&o Carlos, area norte, a Rodovia Washington Luis, km 235,
defronte a rotatdria de intersecgdo entre a rua dos Bem-te-vis e a rua dos Caracaras, sem
namero, cidade de Sdo Carlos / SP, representada por sua Supervisora de Gestdo de
Pessoas da FAI-UFSCar, a Senhora Leila Regina de Freitas Costa, devidamente
constituida através do “Ato de Delegacao de Competéncia da Diretoria Executiva da FAI-
UFSCar”, expedido em 24 de abril de 2021, pelo Diretor Executivo da FAI-UFSCar, 0
Professor Doutor Targino de Araudjo Filho, devidamente constituido, conforme expresso
na 592 (quinquagésima nona) Ata da Reunido Ordinaria do Conselho Deliberativo da FAI-
UFSCar, no ambito do Processo Seletivo Simplificado para a formacdo de cadastro de
reserva, de até 05 (cinco) candidatos, para o exercicio da funcdo de Assistente de
Transferéncia de Tecnologia, sob o regime celetista, para a atuagéo junto ao Projeto n® 10.401
(Gerenciamento de Royalties/Agéncia de Inovacdo), sob a coordenagdo do Professor Doutor
Daniel Braatz Antunes de Almeida Moura, Diretor executivo da Agéncia de Inovagdo da
Universidade Federal de S&o Carlos, promove a presente ERRATA ao regente instrumento

editalicio, nos seguintes termos:

Onde se |é:

ETAPA DATA

Publicacgéo do edital 07/03/2023

Fundagéo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico
Rodovia Washington Luis, km 235, Campus da Universidade Federal de Sdo Carlos
Telefone (16) 3351-9000, e-mail: fai@fai.ufscar.br
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Periodo de inscri¢cbes com envio de curriculos e 07/03/2023
documentos conforme edital. a
19/03/2023
Periodo de anélise das Inscri¢des 20/03/2023
a
23/03/2023
Publicacédo da lista de inscritos e habilitados, com analise 24/02/2023
dos requisitos desejaveis (primeira e segunda fase) para a
terceira fase (convocacdo para entrevista)
Prazo para recurso 25/03/2023
a
28/03/2023
Publicacdo do resultado dos recursos 29/03/2023
Realizacdo das entrevistas (das 08:00hs as 12:00hs e das 30/03/2023
14:00hs as 18hs) a
04/04/2023
Publicacdo dos aprovados e formacéo do cadastro de 05/04/2023
reserva
Leia-se o correto:
ETAPA DATA
Publicacéo do edital 07/03/2023

Fundagéo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico
Rodovia Washington Luis, km 235, Campus da Universidade Federal de Sdo Carlos

Telefone (16) 3351-9000, e-mail: fai@fai.ufscar.br
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FAITN
UFSCar

Periodo de inscri¢cbes com envio de curriculos e 07/03/2023
documentos conforme edital. a
19/03/2023
Periodo de anélise das Inscri¢des 20/03/2023
a
23/03/2023

Publicacédo da lista de inscritos e habilitados, com analise 24/03/2023
dos requisitos desejaveis (primeira e segunda fase) para a

terceira fase (convocacao para entrevista)

Prazo para recurso 25/03/2023
a
28/03/2023
Publicacdo do resultado dos recursos 29/03/2023

Realizacdo das entrevistas (das 08:00hs as 12:00hs e das 30/03/2023
14:00hs as 18hs)

a
04/04/2023
Publicacdo dos aprovados e formacéo do cadastro de 05/04/2023
reserva

Sdao Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Leila Regina de Freitas Costa
Supervisora Gestdo de Pessoas

Fundagéo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico
Rodovia Washington Luis, km 235, Campus da Universidade Federal de Sdo Carlos
Telefone (16) 3351-9000, e-mail: fai@fai.ufscar.br
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